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Введение.
Гл.1. Теория фотогальванического эффекта на примесных комплексах коисталлов. $> I.I. Модельные потенциалы.
§> 1.2. Модель примесного комплекса, состоящего из -центра и кулоновского центра.
§1.3. Модель двух S -центров.
§1.4. Применение моделей примесных комплексов к расчету £ГТ в некоторых кристаллических структурах. 59 Приложение.
Гл.2, Особенности фоторефракции, наводимой ограниченными световыми пучками в кристаллах с фотогальваническим переносом зарядов. 79 Гл.З. Теория фотоиндуцированного рассеяния сгета в фоторефрактивных средах.
§3.1. ®отоиндуиированное рассеяние в средах с локальным откликом /фотогальванический механизм фоторефракции/.
3.1.1. Рассеяние под углом 90°
3.1.2. Рассеяние под малыми углами.
§3.2. Фотоиндуцированное рассеяние СЕета в кристаллах с диффузионным механиз
§м Фоторефракции.
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